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センス端子分離ヒステリシス外部調整 遅延付き電圧検出器 

XC6132/XC6133/XC6134 シリーズ 量産開始のお知らせ 

 

トレックス・セミコンダクター株式会社(東京都中央区 代表取締役：藤阪 知之)は、センス端子分離ヒステリ

シス外部調整 遅延付き電圧検出器(100V サージ電圧保護機能内蔵)を開発しました。 

 

XC6132/XC6133/XC6134 シリーズは超小型、高精度、センス端子分離、遅延容量外付けタイプ高精度電圧検出器

です。CMOS プロセス、高精度基準電源、レーザートリミング技術の採用により高精度、低消費電流を実現してい

ます。 

センス端子と電源入力端子が分離されており、別電源の電圧を監視する事が可能で、監視する電源の電圧が0V ま

で低下しても、出力を検出状態に保持する事が可能です。センス端子は低電圧から高電圧の幅広い電圧を検出す

る場合に適しており、外付け抵抗で任意の検出、解除電圧を設定することが可能です。また遅延回路を内蔵して

おり Cd/MRB 端子に容量を接続する事によって、任意の解除遅延、検出遅延を持たせることが可能でマニュアルリ

セット端子としても使用可能です。 

 また、XC6132/XC6134 シリーズは、ヒステリシス外部調整端子がついており、抵抗でヒステリシスを任意設定

可能です。カーバッテリーのクランキング時の電圧監視や、電気二重層等の電圧変動の大きな電源に最適な電圧

検出器です。更に、XC6132 シリーズはサージ電圧保護回路を内蔵しており、入力に過電圧が印加された状態でも、

IC を保護致します。 
 
 

【XC6132/XC6133/XC6134 シリーズの特長】 

●VSEN 端子を分離、抵抗分割(図１：R1,R2 高抵抗可)で任意に高電圧検出可能 

●検出遅延/解除遅延設定（時間比 5 パターン）、出力論理選択可能(検出時 H レベル or Ｌレベル) 

●動作温度範囲: -40℃～+125℃まで対応でカーアクセサリ・産業機器に最適 

●ヒステリシス調整端子に抵抗(図１：R3)で、ヒステリシス幅を任意に調整可能【XC6132/XC6134】 

●サージ電圧保護機能:100V のロードダンプサージが入力された場合でも、VSEN 端子に接続された 

内部保護素子により電圧がクランプされ保護します。内部保護素子の許容電流は+2.5mA(≦200ms)、

-2.5mA(≦20ms)【XC6132】 

 
 
  

[発売概要] 
製品名 サンプル価格 量産時期 

XC6132/XC6133/XC6134 シリーズ 100 円（税抜価格） 量産中 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
▲図 1 代表標準回路                 ▲代表特性例 
  
 

製品詳細はこちらから http://www.torex.co.jp/japanese/products/detail.php?id=620 

 

【トレックス・セミコンダクター株式会社に関して】 

1995 年の設立以来、トレックスはバッテリーが搭載されエネルギー効率が必要とされるアプリケーションに強

みを発揮する CMOS を中心としたパワーマネージメント IC に強い国内唯一のアナログ IC 専業メーカーです。 

トレックスは、アナログ半導体に特に秀でた技術を持ち、電源 IC を中心としたラインナップを揃えています。主

要な製品ラインナップとしては DC/DC コンバータ、LDO レギュレータ、電圧検出器、低耐圧のディスクリート等が

代表的ですが、近年は優れた環境（低消費、高効率、低ノイズ）性能を持つ超小型の“micro DC/DC コンバータ”

や LED ライティングコントローラ等に製品ラインナップを拡充しています。次世代機器であるウェアラブルのニーズ

に応えるラインナップが特長です。 

 

詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください  http://www.torex.co.jp/ 

以  上 

 

 

 

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

19.0

19.2

19.4

19.6

19.8

20.0

20.2

20.4

20.6

20.8

21.0

-50 -25 0 25 50 75 100 125 150

解
除

遅
延

時
間

: 
tD

R
 (
m

s)

周囲温度 : Ta (℃)

XC6133C10DMR-G

解除遅延時間

検出遅延時間

VIN=3.3V、VSEN=0.9V→1.1V
Cd=0.1μF、 Rp=288kΩ(tDR=20ms)

RN=144KΩ(tDF=10ms)

VIN=3.3V、VSEN=0.9V→1.1V
Cd=0.1μF、 Rp=288kΩ(tDR=20ms)

RN=144KΩ(tDF=10ms)
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バッテリー電圧(+B)の監視:R1/R2の抵抗分割にて高電圧を検出。 

VSEN-HYS端子間にR3を接続して任意のヒステリシスをつけることが可能。 


